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براي مقايسه خانواده گيت هاي منطقي از چه پارامتري استفاده مي شود؟ 
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 نيست؟براي يك ديود در باياس مستقيم كدام گزينه صحيح

PN .عرض ناحيه تخليه بيشتر است. مثبت تر است نسبت به ولتاژ 

.جريان پخشي بر جريان نشتي غلبه مي كند.جريان حامل اكثريت بيشتر است
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETNNNN . . . . .   روي زير لايه ي نوع  افزايشي كانال پركاربرد ترين ترانزيستور اثر ميدان كدام است و ترانزيستور 

)راست به چپ. (ساخته مي شود

MOSFETP ،افزايشي MOSFETP ،كاهشي 

MOSFETN ،افزايشي MOSFETN ،كاهشي 
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VDSترانزيستور افزايشي در حالتي كه 
 افزايش مي يابد، كانال به چه شكلي مي شود و مقاومت آن در اين حالت چه

)راست به چپ(تغييري مي كند؟ 

.افزايش مي يابد- مخروطي .افزايش مي يابد- كروي 

.كاهش مي يابد- مخروطي .كاهش مي يابد- كروي 
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET شكست اكسيد گيت چه موقع رخ مي دهد؟در 

. ولت بيشتر شود100وقتي كه ولتاژ گيت به سورس از حدود 

. ولت بيشتر شود50وقتي كه ولتاژ گيت به سورس از حدود 

. ولت باشد كه باعث افزايش سريع جريان مي شود100 تا 50وقتي كه ولتاژ 

. ولت بيشتر شود50وقتي كه ولتاژ گيت به درين از حدود 
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET درجه سانتي گراد افزايش يابد اندازه 4 اگر دما در Vt
 حدود چند ميلي ولت كاهش مي يابد؟

2468
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در كدام ترانزيستور كانال از ابتدا وجود ندارد و با اعمال ولتاژ به گيت ايجاد مي شود؟

NMOSتخليه اي  PMOSتخليه اي PMOSافزايشي NMOSافزايشي 
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LSTTLLSTTLLSTTLLSTTL نيست؟با شاتكي معمولي ) (كدام يك از موارد زير از تفاوت هاي مدار شاتكي كم توان 

LSTTL مقاومت هاي بيشتر در

LSTTL اتلاف توان كمتر در

LSTTL به دليل به كار بردن مقاومت بزرگترسرعت كمتر در 

تأخير انتشار بيشتر
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ECLECLECLECL در كدام كاربرد كمترين تأخير را دارد؟استفاده از منطق 

VLSIسيستم هاي مخابراتي ديجيتال

SSIMSI CMOS و گيت هاي 

14

��

��

-

..

..

به ترتيب از راست(در ساختمان ترانزيستور دو قطبي به ترتيب غلظت كدام لايه را بالا و عرض كدام لايه بزرگتر مي گيرند؟ 

)به چپ

بيس- كلكتور كلكتور- اميتر اميتر- بيس اميتر- كلكتور 
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RTLRTLRTLRTLFanFanFanFan OutOutOutOut  مي باشد؟ -  كدام يك به عنوان عامل محدود كننده در گيت 

خروجي پايينخروجي بالا

خروجي بدون بار پايينتعداد ورودي هاي زياد
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NANDNANDNANDNANDDTLDTLDTLDTL ( كدام است؟    ترانزيستور βQQQQ شكل زير هر دو ورودي در سطح بالا باشند،  دو ورودي نوع  اگر در 

v2.0)sat(VCE
=(

2,32,82,12,5
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High3 NANDHigh3 NORHigh3 XORLow3 XNOR
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WiredWiredWiredWired ANDANDANDAND ،ناميده مي شود؟ - كدام مزيت گيت هاي كلكتور باز 

امكان متصل نمودن مستقيم خروجي گيت ها به هم 

امكان متصل نمودن مستقيم خروجي گيت ها به ورودي گيت ها

كاهش نويز

هازارد شدن خروجي و ولتاژ مناسب خروجي
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شكل زير نماد مداري كدام ترانزيستور را نشان مي دهد ؟ 

                                                

NMOSكاهشي NMOSافزايشي PMOSكاهشي PMOSافزايشي 
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TTLTTLTTLTTL چيست؟دليل استفاده از طبقه توتم پل در 

تغيير سطح ولتاژافزايش سرعت

افزايش سرعت و توليد خروجي هاي مكملتوليد خروجي هاي مكمل
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LSTTLALSTTLMECLFAST
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